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BFS 50

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir VHF-UHF-Endstufen,
Oszillatoren und Treiberstufen bei niedriger Betriebsspannung.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for VHF/UHF power stages,
oscillators and driver stages for low supply voltage.

Vorldufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

Mormgehéuse
€ IS N S — DINSC3
JEDEC TO 39
Kollektor mit Gehéduse verbunden Gewicht - Weight
Collector is connected 1o case max. 1,5 g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucseo ae v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 18 Vv
Emitter-Basis-Sperrspannung Uero 3.6 v
Kollektorstrom Ic 0,4 A
Gesamtverlustieistung Piot 275 w
tcase = 75°C
Sperrschichttemperatur t 200 °C
Lagerungstemperatur tstg -65...+ 200 *C
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Ugg = 12V, Py = 0,25 W, Ag = 509
f = 400 MHz

T AGL - 085
1) impulsmadig gemessan 'F = 0,01, tp = 0.5 ms
2) Maximalwart der Funktion fT = flz)

3) sleha Melsachaltung (1)
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Wiéarmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehéuse Rihae = 45 “CAW
Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tame = 25°C
Min. Typ. Max.

Kollektorreststrom lceo®) 20 pA
Uge = 12V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uigricen®) 36 v
lz = 0,1 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Upmceo*) 18 v
lz = 10 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Ugriean”) 3.5 v
lg = 0,1 mA

Kollektor-Séattigungsspannung Ueesarl) 1V
le = 100 mA, I = 20 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis hret) 10
Ugg = 5V, Igc = 120 mA

Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tymg = 25°C
Min. Typ. Max.

Transit-Frequenz frmax?) 600 MHz
Uge = 5V, f = 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat Ccao 45 pF
Ugg =12V, le=0mA, f =05 MHz

HF-Ausgangsleistung in nicht- Pg i) 1 w

neutralisierter Verstarkerstufe
Ugg = 12V, P = 0,25 W, Rg = 50Q
f = 400 MHz

Wirkungsgrad L L) 45 %
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